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摘要(译)

用于单独控制待驱动元件的半导体器件，例如电致发光元件，包括：开
关TFT，当选择信号施加到其栅极时工作，并且还捕获数据信号;以及元
件驱动TFT，其中，漏极与驱动电源连接，其源极与待驱动元件连接，
栅极接收从开关TFT提供的数据信号，用于控制从驱动电源提供给待驱
动元件的电功率。该半导体器件还包括存储电容器，其具有与开关TFT
连接的第一电极和与元件驱动TFT的栅极连接的第二电极以及连接在元
件驱动TFT的源极和待驱动元件之间的第二电极，用于保持根据数据信
号，元件驱动TFT的栅极 - 源极电压，以及用于控制存储电容器的第二电
极的电位的开关元件。利用这样的配置，所有上述开关可以由相同导电
类型的TFT形成，并且可以确保对要驱动的元件的可靠的电力供应。
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